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N-kuyulu 0.35 m CMOS teknolojisi kullanılarak ekil-1’de verilen yüksek ba arımlı
i lemsel kuvvetlendirici gerçekle tirilecektir. lemsel kuvvetlendiricinin açık çevrim 
kazancının KVO  5 x 103, CL = 10pF’lık kapasitif yükle çalı ıldı ında yükselme 
e iminin SR  10V/µsn, kazanç-bant geni li i çarpımının GBW  10 MHz olması
istenmektedir. 

a) Devredeki tranzistorların boyutlarını,  kutuplama gerilimlerini ve akımlarını
belirleyiniz. 

b) Vo çıkı  geriliminin salınım aralı ını hesapla bulunuz. 
SPICE benzetim programı yardımıyla i lemsel kuvvetlendiricinin 

c) dc gerilim geçi  karakteristi ini çıkartınız;
d) giri  dengesizlik gerilimini, Vo çıkı  geriliminin salınım aralı ını belirleyiniz.   
e) Çıkı ı küçük bir yükle kapatarak çıkı  akımının giri  gerilimiyle de i imini 

bulunuz, çıkı  akımının de i im sınırlarını belirleyiniz. 
f) Kuvvetlendiriciyi çıkı  gerilimi 0V olacak biçimde kutuplayarak SPICE 

programı yardımıyla yüksüz durumdaki (CL = 0) açık çevrim frekans e risini
çıkartınız. Devrenin kö e frekanslarını belirleyiniz. 

g) Öngörülen sınırlar içerisinde CL yük kapasitesine çe itli de erler vererek 
devrenin kararlılı ını ve çıkı  i aretinin yükselme e imini inceleyiniz.  

h) Elde etti iniz sonuçları yorumlayınız. Öngörülen hedefe ne kadar 
yakla tı ınızı irdeleyiniz. 

NOT: Yapılan hesapları, elde edilen sonuçları, bunların yorumunu kapsamlı biçimde 

içeren bir rapor hazırlanacaktır.

ekil-1. Yüksek ba arımlı CMOS i lemsel kuvvetlendirici. 


